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Siemens Transistor AC151r Datasheet

AC121, AC151, AC151 r, AC152, AC 162, AC 163

PNP-Transistoren fur NF-Vor-, Treiber- und Endstufen
mittlerer Leistung

Obige Transistoren sind legierte PNP-Germanium-Transistoren im Gehduse 1A 3
DIMN 41871 (&hnlich TO=1) zur Verwendung in NF-Vor-, Treiber- und Endstufan.
AC 121, AC152 sind besonders zurVerwendung in NF-Treiber- und Endstufen mitt-
lerer Leistung gedacht.

AC 151, AC 151, AC162, AC 163 sind fir NF-Vor- und Treiberstufen geeignet,
Die Anschlusse dieser Transistoran sind vom Gehaduse elektrisch isoliert. Der Kollak-
toranschlul wird mit einem roten Punkt am Gehauserand gekennzeichnet. Fir Ge-
gentakt-Endstufen konnen die Transistoren AC 121 und AC 152 gepaart geliefert
werden. AC 152 ist auch komplementirgepaart mit AC 127 lieferbar, Zur Bafesti-
gung auf einem Chassis ist ein Befestigungsteil (Klhlschelle') vorgesehen: dieses
ist zusatzlich zu bestellen.

Typ | Bestellnummer Typ i Bestellnummer
AC121 IV Q60103-D121 AC 182 IV Q60103-X152-D
AC121 v 060103-E121 AC 152V OB0103-X152-E
AC 121 W Q60103-F121 AC 152 VI Q60103-X152-F
AC 121 VI Q60103-G121 AC 152 gepaart 080103-X152-P
AC 121 gepaart | Q60103-P121-X1  AC 152 Kompl, gep.| Q60103-X152-512
AC 161 IV Q60103-X151-D AC 162 060103-X162
ACTBT r v Q60103-X151-D1  AC 163 Q60103-X163
ACIB1V Q60103-X161-E
AC151 rV Q60103-X151-E1 Kihlschelle Q62301-B1
AC 15T WI Q60103-X151-F
AC 1561 r VI 060103-X151-F1
AC 161 VI Q60103-X151-G
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Gewicht etwa 1 g Male in mm Gawicht etwa 2 g

'} Bei sorgféltiger Montage Warmewiderstand zwischen Transistorgehiuse und KElGhlblech unter der
Befestigungsschraube A, = 10grd /W,
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Siemens Transistor AC151r Datasheet

AC 121, AC 151, AC151r, AC 152, AC 162, AC 163

Grenzdaten AC 151 |

AC 1511 ,

AC 162 |

AC _121 AC163 | AC152

Kollektor-Emitter-Spannung —epa| 20 24 24 W
Kollektor-Emittar- Spannung
(Uag 2 0,2V) =Ueey | 20 3z a2 v
Kaollektor-Basis-Spannung ~Ucan| 20 37 32 W
Ernitter- Basis-Spannung ~Lepa| 10 10 | 10 W
Kollektorstrom =1 300 200 BOOD  |mA
Basizstrom -1y 60 40 100 mé,
Sperrschichttemperatur T a0 a0 890 "G
Lagertempearatur T —55 his + 75 *C
Gesamtverlustleistung P | 900 | 900 | 900 mw
Wirmewiderstand
Kollektorsparrschicht — Luft Rine| =300| = 300 = 300 |grd /W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehiuse R, 6| 5 50 | & 50| = 50 |grd/W

Statische Kenndaten (I, = 26°C)

Die Transistoren AC 121, AC 152 werden bei =Iz = 100 mA nach der statischen
Stromwverstirkung 8 gruppiert und mit rdmischen Ziffern gekennzeichnet. Die Warte
gelten bei einer Kollektorspannung von —U-¢ = 0.6 V und nachstehenden Kollektor-
stromen:

B-Gruppe | v v Wl Vil |
AC 152 AC 152 AC 152 - AC 152
AC121 AC121 AC 121 AC121 AC121
= Py = ) ) ] 8 Use
mA sy Iclll.rn I,:-,.'f! Ic]rfn IEIrIB W
[2] 3 48 [47] 80 [78] 115 [114] 200 0,13 (= 0,22)
100 | 100 | 46 756 110 190 032 (= 0.85)
(30 bis 60)| (50bis 100)| (76 bis 150)| (125 bis 260)
[500]] 300 | 35 [28)] o8 [47] 86 [68] 148 044 (< 0.B)
[0.62 { <1.,0)]
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Transistor AC151r
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AC 121, AC 151, AC 151r, AC 152, AC 162, AC 163

Statische Kenndaten (T, = 25°C)

=g T__H.E W g =80V
AC 151, AC151r AC 162 AC163
-Ie | -Ie | B —Uge ~1g B | -Uge —Ig B | -Usg
ma mé | I Iy W i, Ieflg W mA, Ieflg| w
2 0.043| 47 (0125 0021 a3 0,105 | 0.016 126 |0,105
(= 0,2) | (= 0.04) (= B0) {= 0,031)| (= 65)
10 0.2 50 |08 = - | = - - -
[(=03) Ir
B0 |- - - 0.5 100 - 0,38 132 -
100 | 2,222 45 032 1.11 a0 < 0,4]0,83 120 [(=0.4
(=0.55)
200 |5 40 |0.39 - - - - - -
(= 0.7)
Statische Kenndaten [Ty = 25°C) AC121
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(I =100 ma; 8 = 20) “Ucesa) | 011(<03) |V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(—I; = 300 mA; B8 = 20) —Lepuat’) 0,15 (<0.35) | Vv
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Uceane 0.28(=045)3 v
Emnitter- Basis-Reststrom (Lego=10V) =I.gq 4 (= 25) pA
Kollektor-Basis-Reststrom  (—Ugeg=20V) =I.pg B (= 25) A
Kollektor-Emitter- Reststrom
{_UQE'H' =20 V: 'UBE =02V) _ICE'\-' 5 (< 25) EJ.A.
AC 151
Statische Kenndaten (7, = 25°C) AC 151r
Kollektor- Emitter- Sattigungsspannung
(~Ic = 200 mA; 8 = 20) ~Ucesm') | 013 (<0.22) | V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung =L cesns 0.25 (=04)0 | V
Kollektor- Basis- Reststrom  (—Uepg =10V)  =JTean < 10 A
Kollektor- Basis-Reststrom  {(—Ufogg=32V) —Icgg 6 (< 25) e
Kollektor- Emitter- Reststrom  (={/zpy =32V):
{U.E 2 u.! VJ _IEE".I' E {": 25} :,Llﬁl
Emitter- Basis- Reststram (~Uepe=10V) =Igpn 4 (= 25) 7.3

') Der Transistor ist $o weit Gbersteuvert, dal die statische Stromverstérkung auf einen Wert von 8 = 20

abgesunken ist,

) (I = 300 maA fir die Kennlinie, die bei kenstantem Basisstrom durch den Kennlinisnpunkt

Ic = 330 mA; ~Ugg = 0.5V geht).

W (I; = 200 mA fir die Kennlinie, die bel konstantern Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

de = 230 mA; <Ugp = 0.5V geht).
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AC 121, AC 151, AC151r,AC 152, AC 162, AC 163

Statische Kenndaten (7, = 25 °C) AC 152
Kollektor-Emitter- Sattigungsspannung
(-Ic = 100 mA; B = 20) “Ucesat) | 011 (<018) |V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(=Ic = 300 mA; B = 20) U eg gat’) 016 (=0.25) v
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung —Ueg ear 032 (=05)) |V
Kollektor-Basis-Reststrom  (—Ucgo=32V)  —Icmo 6 (< 25) E
Kollektor-Emitter- Reststrom (—Ucey = 32 V)

(Uage =02V —lcev 6 (< 25) A
Emnitter- Basis- Reststrom (Uepo=10V)  —leso 4 (= 2B) uA
Sta AC 1862, AC 163

tatische Kenndaten To 75 | 25 a0

Kollektor-Basis-Reststrom  (={lepa =10V)  =Ican < 550 | <= 10 i,
Kollektor-Basis-Reststrom  (—Lega =32V)  =Ican - 6 (< 25)|wa
Kollektor-Emitter- Reststrom (—Legy =32V):

(Upe =02V}  —Tegy - 6 (= 25) pA
Emitter- Basis-Reststrom (Yo =58V) =Tean = 650 - wh
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung o
(=Tees = 0.5 mA) =Urapyces| — = 32 v
Emitter- Basis-Durchbruchspannung
(—Tgpa = 256 pA) =Uiap) ena| = =10 v
Paarungsbedingungen: AC 152 JAC 152 Alge = 35 mv
(~I¢ = 100 mA; —Ugg = 0,5 V) 84 195 | -

8, '

Paarungsbedingungen : AC 127 /AC 152 g
(+ I = 300 mA; Ueg = 0) A <12 | -
Paarungsbedingungen: AC 121 /AC 121 Alge = 36 my
(~Ic = 300 mA; ~Uce = 0,5 V) %; <125 | -

1) Deer Transistor 5150 weit obersteuert. dalk die statische Stromverstirkung suf elnen Wert von 8 = 20
abgesunken ist

1y (=T = BOO mA for die Kennlinia, die bei konstantem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
=fc = 550 mA; =Ugp = 0.5 V gehi).
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Siemens

Transistor AC151r

Datasheet

AC 121, AC 151, AC151 r, AC152, AC 162, AC 163

Dynamische Kenndaten (7, = 26°C)

Grenzfrequenz

{_IC- 20 ff‘IA: —U:;E = 5"!"]

Transitirequenz
Basis- Bahnwiderstand

AC121
fa 17 kHz
f+r o 1.5 MHz
.P'm,- E’D ﬂ
25 (= 40) pF

Kollektor- Basis- Kapazitat (=L/-gg = 5V) Cego

Grenzfrequenz

(~Ic =1 mA; ~Uce = 5V)

Transitfrequenz
Basis- Bahnwiderstand

Kollektor-Sperrschichtkapazitat

Rauschmal (-I; = 0.5 mA; Lz =5V
Af = 200 Hz: Rg =500 Q: F=1kHz) F

Granzfrequenz

(=T = 5 mA; =Uge = 5V)

Transitfrequenz
Basiz- Bahnwiderstand

AC 151 AC181Tr
fa 15 15 kHz
fy 1.5 1.5 MHz
Mon! 75 75 Q
Chre 27 27 pF
4(<10) | 3(<86) dB

AC 152 |
fa 15 kHz
fr 1.5 MHz
o 75 (= 200) Q

Kollektor- Basis-Kapazitat (=Ueps = 3 V) Crao

Grenzfrequenz

(—Ic = 10 mA: —Uce = 2V)

Transitfrequenz

Kollektor-Basis-Kapazitat (—Uopg 5Y)

Rickwirkungsimpedanz

(=T =1mA;~Uce = 5V);f=450kHz) |Zyqs |

25 (= 40) | pF

Rauschmal (=f-= 0.5 mA; =L/ = 6V
Af=200Hz: A = 5000; f=1kHz) F

| AC162 | AC163
fa [17(>10) |17 (= 10) | kHz
fr 1.7(=1,3)| 2.3(=1.7)| MHz
Ceso | 25(<40) | 26 (< 40) | pF
90 90 0
4(=10) |4 (<10) |dB
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Siemens

Transistor AC151r

Datasheet

AC 121, AC 151, AC 151r, AC 152, AC 162, AC 163

0

Dynamische Kenndaten (T, = 25 *C)

Die Transistoren AC 161 und AC 1511 werden nach der dynamischen Stromwer-
stirkung f, gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet.

Arbeitspunkt: (=I: = 2 mA; =Uce = 1 V. F =1 kHz)

E‘:;,. Iv v Vi viI
. AC 151r AC 151r AC 151r -

P AC 151 AC 151 AC 151 AC 151
hy1e  [0.75(0.4bis1.3)| 1,2 (0.8bis2,1) | 1.8 (1,0bis3.2) 2,7 (1.7 bis5.3) |kQ
hyze |9 (< 20) 13 (= 25) 16 (= 28) 19 (< 30) 10
hi1e |45 (30bis60) |75 (50bis100) | 110 (76 bis 150)[170 (125 bis250)| —
faze [100 (< 200) |140 (< 250) |160 (< 280) (160 (< 300) |uS

Die Transistoren AC 162 und AC 163 werden nach derdynamischen Stromverstirkung
B, bei folgendem Arbeitspunkt gruppiert (=Ie = 2 mA; =Uze = 5V, F = 1 kHz)

Typ | AC162 AC 163

Bi1e 2 (1.1bis3.4) [2.8 (1,7bisE) kD
iz 8 (<13) 10 (< 13) -10
h2ra 125 (80 bis 170) [180 (130 bis 300)| —
Paae BO (= 130) 90 (< 150) us
Temperaturabhéngigkeil

der zulissigen Gesamtverlustleistung

Py = F(T): Ayp = Parameter

AC 121151, 151 r, 152, 162, 163

2

\

h

N AL

g

=]

| /-1 4

I

0

* Kihlblech: Aluminium 12,6 cm?® = 2 mm

Zulissige Impulsbelasibarkeit
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Siemens

Transistor AC151r

Datasheet

AC 121, AC 151, AC 151r, AC 152, AC 162, AC 163

Stromverstirkung & = (1)

=Ueg = 0.5 V: Ty = Parameter

{Emitterschaliung) B-Gruppe IV
AC121 AC151, AC151r, AC 152

o

5 — 1 —
LR == :
r-—r- " ——
5 5% =
|
P i u
yi)
5
—— Mt
— — Streowerte b [ =25°C T
i
b 5 W 5 LT

'I---_llt

Stromverstarkung 5 = F (1)
—Ueg = 0.5 V; Ty = Parameter

{Emittarschaltung) B-Gruppe VI
AC 121, AC 151, AC 151r, AC 152,
AC 162, AC 163
o = iryen
5 | T
L T5T '
| i Il
L -
s Fov it Sa gl
| | | |
| | |
1) »
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—_— MTENETE
—— Sreoner 2Ty =E"C |
s
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—= Ly

Stromverstirkung & = 7 (1)

=g = 0.5V Ty = Parameter

(Emitterschaltung)
AC 121, AC 151, AC 157 AC 162

B-Gruppe V

I —T 3
v H 1
5 ] bbb
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| |
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Stromverstirkung 8 = £ (1)
Upyg = Q.6V; Ty = Paramater
{Emitterschaltung) B-Gruppe VIl

AC 121, AC 151, AC 161r, AC 152,

AC 162, AC 163
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AC 121, AC 151, AC151r, AC 152, AC 162, AC 163

Kollektorstrom J. = F (L'ge)
<Ueg = 0.6 V: Ty = Paramater

{Emitterschaltung):
";:a AC 121, AC 151, AC 151r, AC 152
5 = =
I - ] —
| HA
w1 /) |

M

3 ! -

FANF AT rd

(AN v
WA
)
1! ! /

{
lr [ o [ D,,,"il'
! |

=

—— Mitieiwerte ;
== de Ty 250

| EEST E  | Aa
02 04 08 08Y
— _H'HE

no

=

Eingangskennlinien Ty = f {Lgg)
=Uee = 0.5 V: Ty = Paramater
(Emittarschaltung)

mA  AC 121, AC 151. AC 151r, AC 152

i — |-—'.::":_:_ —==

5 R B o s s
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A
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U

Kollektorstrom I, = F (Ugg)
=g = L6 V: T, = Parametar

(Emitterschaliung)
mé AC 162, AC 163
Yeog=————— =
— —— Hiliowere ——
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ff!/ 4
J
/ 0 | -

ol LA AN Y et
e
s
Fan|

THC T -I5°C
nﬂ
0 M B 03 oh WSV
Eingangskennlinien fg = F [U/ag)
=Uee =05 V; Ty = Paramater
{Ernitterschaltung)
mA AC 162, AC 163
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AC 121, AC 151, AC 151r, AC 152, AC 162, AC 163

Ausgangskennlinien
Io = f(U¢cg); Ty = Parameter
(Emitterschaltung)

ma AC 121
400 1 BRI .
It =1 T
= B | =
| |} | |
LI LA |
300 ]
- AL LT
G E\‘F_,,_..---'.. ip
200 | -- 20—
Bl Pa ]
n 157
I'l
100 T
I
- [MAm
- = l.h:
0 I
1] 0.5 10 15V
—eUgg
Ausgangskennlinian

Iz = f(Ucg): Iy = Parameter
(Emittarschaltung)

ma AL 162
R
I | |
— 1t ul
: o I
500
It i Fi-1181
! Fai
1r _':1"_ =
400 —— T
[_' - — -
1 2
300 ] mm
| 3 1
00 75—
: -
A 157
100 CE=====- -_HL..
. 1 -ly=05mA
| r LI 11
0 11 Y
0 0s 10 15Y
—l-'ﬂn:_

Ausgangskennlinien
Te = §(Ugq): Iy = Parameter
(Emitterschaltung)

ma AC 161, AC 151 r
zsni_—;?[:q..._. TI—'
- [ Th |
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Ausgangskennlinien

Ic = F{lcg): Ugg = Paramater
(Emitterschaliung)
mA AC 121, 151, 1511, 152, 182, 163
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AC 121, AC 151, AC 151r, AC 152, AC 162, AC 163

Ausgangskennlinien
Ie = F(Ueg): In = Paramater
{Emitterschaliung)
ma AC 162
250 J, - T T
| “es T =
200 ~ e
¥
f
b —4 s |
150
15
100 (=~ |
.| 08
. EI_
a0 7 u “h._
~jg~0.2ma -
- | ] |
i | S ] B |
0 05 10 15v

—= s

Sattigungsspannung Lo = F{Ic)
Streuwerte fur Ty, = 26°C

n {Emittarschaltung)

MR~ AC121, 151, 1511, 152, 162, 163
2 e
S ]
1 -

108
51 o
1
|
I
10’ 1= e +d-
5 i__ T -
| . 4_._
—_— it | 4
: [T == Strewwarte paffy=25°C
ml}l 1 I O Y |
i o1 0z 03V
= g

ma
230

100

Ausgangskennlinian
Te = f(Uce): Ia = Parametar
(Emitterschaliung)

AC 163

T
I |']! -

L g =t
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Temperaturabhingigkait
des Reststromes Jopn = F (Ty)
Fiir Ueg = Uey mas
AC 121, 161, 161, 162, 162, 163

o s "— —]

100°C
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AC 121, AC 151, AC 151r, AC 152, AC 162, AC 163

Stromabhangigkeit der f- Parameter
o fa )
H, m = f (1)
=Ly =1V f =1 kHz
AC 161, AC151r

| p—
Wy g = =
|
| Hrasl
'} LA
: HT!LE T
5 '{\ 3 TLF .
Hzg I Fa b
* il
N '
n'; ! t Hate &
21 ':z"." - ;
e
§
- o
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- l R
o il [l L TN

10 s o0 5w 5 10'ma

Spannungsabhingighkeit der h- Parameter
H, = o W) = F (Uee)

by (Uey = =1 V)
=l =2 mh;f =1 kHz

i AC 151, AC1561r
%m R T S ST
I . i = i

10’ IJ I

5 : - g
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Mg Hzie ./7 '

20° et )
P M S W :

Hil il
! RRIIE i
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! g 100 5 5 0ty
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Stromabhingigkeit der fr-Parametar
]
He = il =2y ~ ! e
=Ueg =5 W:f =1 kHz
AC 162, AC 163
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5w 5 wfma
S Y
Spannungsebhingigkeit der f-Parameter
hy (Uce) _

Mo = b (Uee =5y -~ /1Y)
I =2 mh;f=1kHz

AL 182, AC 163
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AC 121, AC151, AC1561r, AC 152, AC 162, AC 163

Stromabhangigkeit des Rauschens
F = F({I). Rg = 500 C; —Lleg = 5 V;
f=1kHz
8 AC151, AC151r AC 162, AC 163
T T
| .I ; L | |
| |

===
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B —A-H !
|
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[ 11N Y acwsr
Ammmani: i i
| | | - r'du |
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2 (T L L
0 | LR
w ooy 5 1 5 10 ma
. =

Spannungsabhingigkeit des Rauschens
F=f(Ueg):F=1kHz: Rg = 500 0:

—I: = 0,5 mA
i8 AC 1511
E
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i | {
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107 5o 5 m'y
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Sperspannung Ucen = F (Rae)

El AC 151, 151r, 152, 162, 183
| | Grenziunve
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1 3]
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| Ih HER it s
1 : ewiriaistel selr
R
1

3 nt ne

Rauschmal in Abhangigkeit vam

Generatorinnenwiderstand

Fo=f(Rg):f=1kHz: -Jc = 0,6 ma;
@ -Ueg =6V AC151r
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